52 BIULETYN URZEDU

PATENTOWEGO Nr 12 (1029) 2013

AT (21) 397193 (22) 2011 11 30

(51) HO1L 21/00(2006.01)
HO1L 21/20(2006.01)
HOTL 31/00 (2006.01)

(71)  INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAFOW
ELEKTRONICZNYCH, Warszawa
(72) DUMISZEWSKA EWA

(54) Sposéb wytwarzania pierwszego ztacza
w wieloztagczowych ogniwach stonecznych
(57) Sposdéb wytwarzania pierwszego zlacza germanowego wie-
lozlaczowych ogniw stonecznych poprzez jego epitaksje z fazy
gazowej, charakteryzuje sie tym, ze cisnienie w procesie epitaksji
wynosi od 380 do 420 mbar.
(2 zastrzezenia)

AT (21) 397188 (22) 2011 11 30
1) HOTM 4/24(2006.01)
1

) INSTYTUT METALI NIEZELAZNYCH, Gliwice
72) LOTA GRZEGORZ; SIERCZYNSKA AGNIESZKA;
LOTA KATARZYNA

(54) Elektroda ujemna do akumulatoréw
niklowo-wodorkowych

(57) Elektroda ujemna do akumulatorow niklowo-wodorko-
wych (Ni-MH), posiadajaca warstwe aktywna, zawierajaca stop wo-
dorochtonny typu ABS i materiat weglowy, ktéra to warstwa nanie-
siona jest na przewodzacy nosnik, charakteryzuje sie tym, Ze stop
wodorochtonny typu AB5 pokryty jest na powierzchni nanoma-
teriatem weglowym osadzonym w wyniku termicznego rozktadu
acetylenu, a ilos¢ nanomateriatu weglowego wynosi 0,1-25% wag.
(1 zastrzezenie)

AT (21) 397191  (22) 2011 11 30
1) HOIM 4/24(2006.01)
1

) INSTYTUT METALI NIEZELAZNYCH, Gliwice
2) LOTA GRZEGORZ; SIERCZYNSKA AGNIESZKA;
LOTA KATARZYNA

(54) Sposob wytwarzania materiatu anodowego
do ogniw paliwowych z bezposrednim utlenianiem
borowodorku metalu

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania materiatu ano-
dowego do ogniw paliwowych z bezposrednim utlenianiem bo-
rowodorku metalu (DBFC). Sposéb polega na tym, ze stop wodo-
rochtonny typu AB5 umieszcza sie w piecu rurowym i wstepnie
poddaje sie redukgji w atmosferze mieszaniny wodoru i argonu za-
wierajacej 0-90% obj. argonu, przez 0,5-24 godzin, w temperaturze
500-800°C. Nastepnie zredukowany stop umieszcza sie ponownie
W piecu rurowym i ogrzewa przy przeptywie azotu do temperatury
600-800°C, a po osiggnieciu tej temperatury przepuszcza sie przez
piec mieszanine acetylenu z azotem, gdzie stosunek objetosciowy
acetylenu do azotu wynosi 1:2, w celu wytworzenia na powierzchni
stopu nanodepozytu weglowego. Zawartos¢ depozytu weglowe-
go w otrzymanym materiale kompozytowym wynosi 0,1-25% wag.

(1 zastrzezenie)

AT (21) 397219 (22) 2011 1201

(51) HOTM 10/44 (2006.01)
HO1M 10/46 (2006.01)

1) BIELAK CEZARY, Poznan
(72) BIELAK CEZARY

4) Sposo6b balansowania napieciem ogniw
akumulatoréw w procesie tadowania i zesp6t
do balansowania napiec ogniw akumulatoréw
w procesie fadowania
(57) Sposdb charakteryzuje sie tym, ze energia z ogniw (1) przeta-
dowanych przesytana jest poprzez przetwornik energii akumulato-

réw (2) do bufora energii (3), a z bufora energii (3) poprzez kolejny
przetwornik energii akumulatoréw (2) do ogniw (1) niedotadowa-
nych, przy czym iloé¢ pradu i kierunek przeptywu energii sterowa-
ny jest za pomoca jednostki centralnej (4). Sposob ten realizowany
jestw zespole, ktory charakteryzuje sie tym, ze kazdy biegun kazde-
go ogniwa (1), potaczony jest z przetwornikiem energii akumulato-
réw (2), a ten potaczony jest z buforem energii (3), ponadto uktady
przetwornikéw energii (2), bufor energii (3) i jednostka centralna (4)
potaczone s ze sobg interfejsami komunikacyjnymi.

(2 zastrzezenia)
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Al (21) 400712 (22) 201209 10

1

(51) HO1Q 3/40(2006.01)
GOTR 29/00(2006.01)
GO1R 27/28 (2006.01)

(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISt AWA
STASZICA W KRAKOWIE, Krakow

(72) GRUSZCZYNSKI St AWOMIR; WINCZA KRZYSZTOF;
STASZEK KAMIL

(54) Ukfad do wyznaczania parametréw rozproszenia
jednowrotnikéw i wielowrotnikdw

(57) Uktad do wyznaczania parametrow rozproszenia jednow-
rotnikdéw i wielowrotnikdw, sktadajacy sie z elementu wielowroto-
wego, zrodfa sygnatu mikrofalowego oraz miernikéw mocy mikro-
falowej lub amplitudy sygnatu mikrofalowego, charakteryzuje sie
tym, ze elementem wielowrotowym jest macierz Butlera 4x4 (1A)
lub macierz Butlera 8x8, do ktdrej po stronie wejsciowej dotgczone
jest zrodto sygnatu mikrofalowego (2) i co najmniej trzy mierniki (3)
mocy mikrofalowej lub mierniki amplitudy sygnatu mikrofalowego,
a po stronie wyjsciowej macierzy Butlera dofgczony jest badany
jednowrotnik (4) lub wielowrotnik, co najmniej jeden miernik (3)
mocy mikrofalowej lub amplitudy sygnatu mikrofalowego i co naj-
mniej jeden jednowrotnik lub jeden wielowrotnik o znanych wspot-
czynnikach rozproszenia (6). Ponadto do wolnych wrét macierzy
Butlera dofgczone s3 dodatkowe mierniki mocy lub mierniki ampli-
tudy sygnatu mikrofalowego badz jednowrotniki lub wielowrotniki
0 znanych wspoétczynnikach rozproszenia.

(5 zastrzezen)
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Al (21) 397166 (22) 2011 11 28
(51) HOTR 25/00 (2006.01)



